3.05.2024 1

B

2SK2917N MOSFET N-FET 500V 18A 90W T0O247 500V N-Channel MOSFET

580€*

* Preise inkl. gesetzlicher MwsSt. zzgl.Versandkosten

7 ‘ Marke: diverse
| Bestell-Nr.: 8-892-01032

N-Channel MOSFET

28K2917 = K2917 = MOSFET N-FET Transistor 500V 18A 90W TO247
2SK2917 = K2917 = MOSFET N-FET Transistor 500V 18A 90W TO247

- 500V N-Channel MOSFET mit libliche Beschaltung G-D - S

- Diode zwischen Gate und Source (

- RDS 0,21-Ohm Gate source Voltage +/-30V

- N-CHANNEL MOS TYPE (HIGH SPEED, HIGH CURRENT SWITCHING, CHOPPER REGULATOR, DC-DC CONVERTERAND AND
- MOTOR DRIVE APPLICATIONS

- Typ FET MOSFET-N-Kanal, Metalloxid

- Spannung - Drain an Quellspannung (Vdss) = 500V

- Strom - Kontinuierlicher Drain (Id) 25 °C  18A

- Rds ein (max.) Id, Vgs 25 °C  270mOhm 10A, 10V

- Vgs(th) (max.) beild 4V @ 1mA

- Gateaufladung (Qg) Vgs 80nC 10V

- Eingangskapazitat (Ciss) bei Vds  3720pF 10V

- Leistung - max. 90W

- Montagetyp Durchflihrungsloch

- Gehéuse TO-3P-3, SC-65-3, TO247 ( Zeichnung und Pinlayout siehe auch weitere Bilder )
- Empfohler Isolation fals benétigt = 8-891-00050 = Silkon Isoliersatz

- Ersatzteil solange Vorrat reicht !

Pinlayout siehe weitere Bilder
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